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Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: UNITRA-CEMI

Rys. 1-502. BF200

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny
n-p-n w obudowie metalowej TO-72

Zastosowanie: glowice w.cz. odbiorniko6w
TV dla zakresu VHF w ukladach z automa-

tyczna regulacja wzmocnienia

Typy podobne: BF200 (Ses, Ph, Tel, RTC)

WartoSci charakterystyczne®?

2 tease = 25°C

) min typ max

Icpo 1 nA | przy Usg =10V, I; =0

Urcro 30 v przy I =10 pA, Iy = 0

Usriceo |20 v przy Ic =2 mA, Iz =0

Usroeso 3 v przy Io =0, Iy = 10 pA

Ugg 0,8 v przy Ip =2 mA, Ugg =10V

ha1g 15 przy Ic =2 mA, U =10V

ha1g 6 przy Ig =12 mA, Ugg =7 V

fr 500 MHz | przy Ic =2 mA, Ugg = 10 V

—C12e 0,3 0,5 pF przy Ic =2 mA, Usg =10V, f=1 MHz

F ‘ 3 5 dB przy Io =2 mA, U =10V,

g Rg = 100 Q, f= 200 MHz
G max ~ 22 dB | przy Io =2 mA, U =10 V, f= 200 MH
AG, ] 45 dB | przy Io =2 mA, Ugg = 10 V, f= 200 MHz
Wartosei graniczne

UCB max 30 A\ Pc max 1500 mW

UEB max 3 A% Pe max 3752 | mW

UcBo max 20 A t; max 175 °c
I¢ max 20 | mA | 1y, — 6554175 °C
D famp = 25°C
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Rys. 1-503. Charakterystyki wyjSciowe
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Rys. 1-504. Charakterystyka sterowania na-
pigciowego



